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Komplementdar NPN/PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren
im Silect*-Gehduse

Fir symmetrische Schaltungen oder NF-Verstérker im B-Betrieb besonders
geeignet
Farbcodierte Stromverstérkungsgruppen in Abstufungen von maximal 3 dB
1,6 Watt Verlustleistung bei 25°C Gehédusetemperatur
NPN TIS90, TIS90M TI1S92, TIS92M

Mechanische Daten PNP TISO91, TISHM TIS93, TIS93M
Mafe in mm
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TIS80, TISe0M, TISe, TISMM TIS82, TISe2ZM, TIS93, TISI3M
1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor 1 — Emitter, 2 — Basis, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068,

Absolute Granzwerte **

Kollektor-Basis-Spannung aa v
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 40V
Emitter-Basis-Spannung 8V
Kollektor-Dauerstrom 400 mA,

Maximale Verlustleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) 625 mwW
Lagerungstemperatur =55 °C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Gilt bei offener Basis.
2, Fallt linear mit 5 mW/°C auf 150 °C Umgebungstemperatur ab.

*  Schutzmarke von Texas Instruments.
** Strom- und Spannungswerte beziehen sich auf die NPN-Transistoren. Fir die PNP-Transistoren sind
die Werte gleich, Jedoch von entgegengesetzter Polaritat,
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C

Parameter Priifbedingungen® NPN PNP
TIS90, TISSOM TISH, TISSIM Ein-
TISe2, TIS92M TISes, TIS9aM heit
min typ max min typ max
Ummjcso Kollektor-Basis- Ic = 100 wA, Ig = 0 40 40 v
Durchbruchspannung
Umrycro Kollektor-Emitter- lg = 10mA, Ip=0 40 —40 v
Durchbruchspannung (Bem. B)
Umryeno Emitter-Basis- Ig = 100 A, lg =0 5 —5 v
Durchbruchspannung
lcno Kollektor-Basls-Reststrom Uep =20V, lIg =0 100 —100 nA
lgso Emitter-Basis-Reststrom Ugr =3V, lg=10 100 =100 nA
hrg Statische Stromverstérkung Ucg =2V, lg=50mA 100 160 300 100 160 300
{Bem. 5)
Une Basis-Emitter-Spannung Ugg =2V, lg=5mA 08 077 1 —06 —0,76 —1 W
(Bem. 5)
Ugeisaty Kollektor-Emitter- Im =5 mA, Ig=501mA 004 0,25 —0,06 =026 V
Sattipungsspannung (Bem. 5)
Im = 20 mA, lg = 200 mA 017 -0,23 v
(Bem. &)
Bemerkung:

5. ImpulsmaBig gemessen; tp = 300 us,
Tastverhaltnis = 2%.

* Die hier aufgefihrten Strom- und Spannungswerte beziehen sich auf die NPN-Transistoren. Bei den
PNP-Transistoren werden die gleichen Werte, jedoch von entgegengesetzter Polaritit, benutzt.
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Hinweis auf die Farbcodierten Gruppen

Um die Paarung und ldentifizierung dieser Transistoren zu erleichtern, ist die Stromverstarkung in
farbcodierte Gruppen unterteilt worden, von denen jede eine maximale Abstufung von 3 dB aufweist,
Siehe nachfolgende Tabelle. Es wird keine Garantie dber die Verteilung der hpe-Werle gegeben, jedoch
wird stets — sofern Komplementir-Paare bestellt wurden — die gleiche Anzahl von PNP- und NPN-
Transistoren innerhalb einer Farbgruppe geliefert.

Farb-Code Gelb Griin Blau Violett Grau

hpg-Bereich 100—125 115—150 140—190 170—235 £15—300
Vgl = 2V, |lc] = 50 mA

Bestell-Hinweais:

Bei der Bestellung von Komplementdr-Paaren ist jeweils die gleiche Menge von TIS90M und TIS91M
oder von TIS92M uno TIS93M zu bestellen. Einzelbestellungen laufen unter den Typenbezeichnungen
TIS91, T1592 oder TISS3.

Thermische Daten

Temperaturabhfingigkeit der zulissigen
Gesamiverlustleltung; Pigy = T (Ty)
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Bemerkung:

5. ImpulsméaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us,
) Tastverhaltnis = 2%.
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Typischer 2-W-Komplementir-Verstirker
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Technische Daten, f = 1 kHz, Ty = 25°C

Eingangswiderstand

Klirrfaktor bei 2-\W-Ausgangsleistung
Klirrfaktor bei 1-W-Ausgangsleistung
Klirrfakior bel 50-mW-Ausgangslelstung

Frequenzgang

Stromaufnahme im Learlauf

Stromaufnahme bei Nennlast

Bemerkung:

M
3,7%
1,2%
0,15%;

3 dB Abfall bei 63 Hz und 17 kHz

15 mA
115 mA

6. Der Kollektor ist mit einem Kiahlblech verbunden.
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c, 5 wF, 30 V, Elektrolyt
Ci 20 wF, 20V, Elekirolyt

C, 330 pF

C,; 150 wF, 30 V, Elektrolyt



